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1. Настоящий стандарт распространяется на биполярные мощные высокочастотные линейные 
транзисторы с выходной мощностью Риих > I Вт. рабочей частотой / рМ = 1,5—80,0 МГц (далее — 
транзисторы) и устанавливает нормы коэффициентов комбинационных составляющих третьего М3 
и пятого А/, порядков спектра выходного сигнала.

2. Нормы коэффициентов комбинационных составляющих третьего А/, и пятого Л/, порядков 
должны быть не более:

30 дБ — в диапазоне рабочих частот от 1,5 до 30.0 МГц включительно:
27 дБ — в диапазоне рабочих частот от 30 до 80 МГц включительно.
3. Для транзисторов, работающих в диапазонах частот ниже 1,5 МГц и свыше 80,0 МГц, нормы 

коэффициентов комбинационных составляющих должны быть указаны в стандартах или техничес­
ких условиях на транзисторы конкретных типов.

4. Значение выходной мощности в пике огибающей, соответствующее норме коэффициентов 
комбинационных составляющих, должно быть указано в стандартах или технических условиях на 
транзисторы конкретных типов.

Зависимость коэффициентов комбинационных составляющих третьего Л/, и (при необходи­
мости) пятого М3 порядка от значения выходной мощности в пике огибающей следует приводить в 
стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.
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